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InformazioniOrganizzazione: PremC (organizzatori logistici – Francia) – INSTM (patrocinante) – Materials MDPI
(casa editrice svizzera     
Luogo: Roma Eventi – Piazza di Spagna – Via Alibert, 5A – 00187 Roma     
Dal: 2 Dicembre, 2019     
Al: 4 Dicembre, 2019     
Link: https://premc.org/conferences/pbsi-phosphorus-boron-silicon/ [1]     
Note: Cari Soci, Il prossimo dicembre, dal 2 al 4, organizzeremo a Roma, al Centro Congressi in Piazza di
Spagna, l’International Conference on Phosphorus, Boron and Silicon, PBSi 2019. Questo congresso, dopo le
edizioni di Parigi (2017) e Barcellona (2018), raccoglierà nel nostro paese tra 150 e 200 ricercatori di tutto il
mondo e rappresenta un evento scientifico di grande importanza per la chimica inorganica ed organica e la
scienza dei materiali. Gli argomenti affrontati riguardano molti ambiti che spaziano dallo sviluppo di nuovi
materiali a base di fosforo, boro o silicio per applicazioni in ambito energetico, di storage di idrogeno e alla
realizzazione di nuovi farmaci di grande potenzialità ed alla preparazione di nuovi catalizzatori efficienti e
versatili per la sintesi di prodotti della chimica fine mediante processi a basso impatto ambientale. Vi invitiamo
a partecipare con un contributo scientifico di qualunque natura (comunicazione orale o poster). Confidiamo in
una numerosa partecipazione da parte dei soci SCI di qualunque divisione che lavorino con fosforo, silicio o
boro. Cordialmente, Maurizio Peruzzini (Chairman) Silvia Borsacchi, Maria Caporali, Andrea Rossin (Steering
Committee)  
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